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ثالمممي يممميلي ي   ) تمممح تر مممير رقيمممين شبي مممن وممم   ممم     الم  ممم   

بت  ين الت خير الرراشي في ج  وفمر  للمح ا اوم  وختلفمن ( الانتيم ن

ررجريمممع وعالحمممن اراشيمممن لمحم لمممن وممم  . وممم  الججممماو رال ممم اشتج 

 .الأقيين الربي ن بتل ي ها ل   دشجات اراشة وختلفن

رتممع دشايممن  ممغش الأقيممين تربي يما  ب ايمملن الأ ممعن السممي ين رجهمما     

بممما تمممع   .ات رالمحهممر اكل تررنممي ال افممغ رالمايمم ايمم د اكل تررنمم

 .دشاين  غش الأقيين بهربيا  رتح إيحاد آليات الت  ي  لها

ربغلك تمع دشايتها ضم ييا  بايمتخ اج جهما  الايم  تررف ت وترلم      

ثمح إيحماد ,ان وتر نم  0022  – 022و  الأط ال الم جيمن يتمرارب بمي  

, الانت مالات دالم  الأقيمين الربي من  فح ة اللابن ال  يين روعرفن نم  

ل مم  التممرددات لهممغش العي ممات بممما تممح إيحمماد بمميح ثابممع العممجل ال هربممي 

 .العالين

 

 نحليجيالاالمستخلص 

Thin films of antimony triselenide were deposited by 

thermal evaporation technique on optically flat 

surfaces of glass and quartz substrate at different 

substrate temperatures under vacuum . As deposited 

samples were subjected to heat- treatment by 

annealing at different temperatures in air and under 

vacuum. 

          Structural studies were carried using x-ray 

diffraction, electron   diffraction, transmission 

electron microscopy (TEM) and scanning electron 

microscopy (SEM) techniques. Electrical properties 

were  studied for these samples  

        The optical constant of the amorphous and 

crystalline films were determined from 

spectrophotometric measurements  from 200-

2400nm. The values of the energy gap were obtained 

,the transitions and the dielectric constant for these 

samples at high frequency.     

 

 

 


